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【57】申請專利範圍
1.　一種液晶裝置，包括：單個或多個像素元件，每一像素元件包括：第一基底，第二基
底，面向所述第一基底並平行於所述第一基底，液晶層，設置在所述第一基底與所述第

二基底之間，第一多個電極，形成在所述第一基底與所述液晶層之間，其中所述第一多

個電極是柵格型電極和/或指狀型電極，第二多個電極，形成在所述第二基底與所述液晶
層之間，其中所述第二多個電極是柵格型電極和/或指狀型電極，其中所述第一多個電極
及所述第二多個電極的相同柵格型電極和/或指狀型電極被形成且以單元間隙彼此面對，
其中所述第一多個電極及所述第二多個電極被組成為產生實質上平行於第一方向的第一

電場，實質上平行於第二方向的第二電場，實質上平行於第三方向的第三電場，所述第

一方向、所述第二方向以及所述第三方向彼此正交，且所述第一電場以及所述第二電場

是面內電場且所述第一電場實質上平行於所述第一基底及所述液晶層，所述第二電場實

質上平行於所述第二基底及所述液晶層，而所述第三方向上的所述第三電場是面外電場

且實質上垂直於所述第一基底及所述第二基底。

2.　如請求項 1所述的液晶裝置，其中所述液晶層中的液晶分子的初始配向相對於所述第一
多個電極及所述第二多個電極的所述柵格型電極和/或指狀型電極中的一者的延伸方向幾
乎垂直。

3.　如請求項 2所述的液晶裝置，其中所述液晶層中的所述液晶分子的所述初始配向相對於
所述第一多個電極及所述第二多個電極的所述柵格型電極和/或指狀型電極中的一者的所
述延伸方向為 40度至 50度。

4.　如請求項 1所述的液晶裝置，其中所述液晶層的液晶分子的初始配向相對於所述第一多
個電極及所述第二多個電極的所述柵格型電極和/或指狀型電極中的一者的延伸方向為 85
度至 95度。

5.　如請求項 1所述的液晶裝置，其中所述液晶裝置還包括：第一配向層，設置在所述第一
多個電極與所述液晶層之間；以及第二配向層，設置在所述第二多個電極與所述液晶層
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之間，其中所述第一配向層與所述第二配向層被配置成將所述液晶層中的液晶分子配向

為初始配向。

6.　如請求項 1所述的液晶裝置，其中產生第一面內電場的所述第一多個電極的第一對電極
之間的距離與產生第二面內電場的所述第一多個電極的第二對電極之間的距離的比率實

質上等於 1。
7.　如請求項 6所述的液晶裝置，其中產生所述第一面內電場的所述第一多個電極的所述第
一對電極之間的所述距離與產生所述第二面內電場的所述第一多個電極的所述第二對電

極之間的所述距離的所述比率處於 0.9至 1.1之間。
8.　如請求項 1所述的液晶裝置，其中沿著垂直於所述液晶層的液晶的初始配向的方向產生
第一面內電場的所述第一多個電極的第一對電極之間的距離比沿著平行於所述液晶層的

所述液晶的所述初始配向的方向產生第二面內電場的所述第一多個電極的第二對電極之

間的距離短。

9.　如請求項 1所述的液晶裝置，其中產生第一面內電場的所述第一多個電極的電極、產生
垂直於所述第一面內電場的第二面內電場的所述第一多個電極的電極以及產生面外電場

的所述第一多個電極的電極形成在平行於所述第一基底的同一水平上。

10.   如請求項 1所述的液晶裝置，其中產生第一面內電場的所述第一多個電極的電極、產生
垂直於所述第一面內電場的第二面內電場的所述第一多個電極的電極以及產生面外電場

的所述第一多個電極的電極處於平行於所述第一基底的不同水平處。

11.   如請求項 1所述的液晶裝置，更包括：第一偏振器，設置在所述液晶層的一側上；及第
二偏振器，設置在所述液晶層的另一側上，其中所述第一偏振器及所述第二偏振器被配

置成對進入所述液晶層或從所述液晶層離開的光進行偏振。

12.   如請求項 1所述的液晶裝置，更包括：多個驅動模組，連接至所述第一多個電極及所述
第二多個電極，以控制所述第一多個電極及所述第二多個電極，以在所述三個正交方向

上產生所述第一電場、所述第二電場以及所述第三電場。

13.   一種用於兆赫電磁波的系統，包括：如請求項 1所述的液晶裝置。
圖式簡單說明

包括附圖以提供對本公開的進一步理解，且被併入本說明書並構成其一部分。附圖示出

本公開的實施例，且與說明一起用於闡釋本公開的原理。

圖 1是液晶像素元件的示意性剖視圖。
圖 2A是液晶像素元件的示意性三維圖。
圖 2B是圖 2A的液晶像素元件的示意性俯視圖。
圖 2C是圖 2A的液晶像素元件的示意性俯視圖。
圖 2D是圖 2A的液晶像素元件的示意性剖視圖。
圖 3A是液晶像素元件的示意性三維圖。
圖 3B是圖 3A的液晶像素元件的示意性俯視圖。
圖 3C是圖 3A的液晶像素元件的示意性剖視圖。
圖 4A是液晶像素元件的示意性三維圖。
圖 4B是圖 4A的液晶像素元件的示意性俯視圖。
圖 4C是圖 4A的液晶像素元件的示意性剖視圖。
圖 5A是液晶像素元件的示意性三維圖。
圖 5B是圖 5A的液晶像素元件的示意性俯視圖。
圖 5C是圖 5A的液晶像素元件的示意性剖視圖。
圖 6是圖 3A、圖 4A及圖 5A的液晶像素元件的示意性俯視圖及剖視圖。
圖 7A是液晶像素元件的一部分的示意性俯視圖。
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圖 7B是圖 7A的液晶像素元件的所述一部分的示意性剖視圖。
圖 8A是液晶像素元件的一部分的示意性俯視圖。
圖 8B是圖 8A的液晶像素元件的所述一部分的示意性剖視圖。
圖 9A是液晶像素元件的一部分的示意性俯視圖。
圖 9B是圖 9A的液晶像素元件的所述一部分的示意性剖視圖。
圖 10A是液晶像素元件的一部分的示意性俯視圖。
圖 10B是圖 10A的液晶像素元件的所述一部分的示意性剖視圖。
圖 11A是液晶像素元件的一部分的示意性俯視圖。
圖 11B是圖 11A的液晶像素元件的所述一部分的示意性剖視圖。
圖 12是液晶裝置的一部分的示意性俯視圖。
圖 13是液晶裝置的一部分的示意性俯視圖。
圖 14是液晶裝置的一部分的示意性俯視圖及剖視圖。
圖 15是液晶裝置的一部分的剖視圖。
圖 16是液晶裝置的一部分的示意性俯視圖及剖視圖。
圖 17是液晶裝置的一部分的示意性俯視圖及剖視圖。
圖 18是液晶裝置的一部分的示意性俯視圖及剖視圖。
圖 19是用於兆赫電磁波的光子裝置的方塊圖。
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